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1. IDENTIFICACAO

Comlponente Eletréonica de Poténcia

Curricular:

Unidade

Ofertante: FEMEC

Cédigo: FEMEC42080 |Perfodo/Série: | 8° | Turma: | VA/VB/VC

Carga Hordéria: Natureza:

Tedrica: 45 | Pratica:| 15 | Total: |60 Obrigatétia:) | Optativa( )

Professor(A): Werley Rocherter Borges Ferreira Ano/Semestre: | 2025/1

Observacoes:

2. EMENTA

Estudo dos elementos de poténcia tais como: diodos e transistores de poténcia,
tiristores SCRs, IGBT, GTO e IGCT. Conversores de poténcias mais utilizados tais
como, retificadores monofasicos e trifasicos nao controlados e controlados, choppers
e aplicacOes, inversores de baixa, média e alta poténcia, nocdes de controle vetorial
aplicados para inversores utilizados em acionamento de motores de inducgao, e
nocoes de Fontes Chaveadas e aplicacoes.

3. JUSTIFICATIVA

O aluno no final desta disciplina, estara apto a absorver os principios fundamentais de
eletronica de poténcia (eletronica industrial), conhecendo os elementos de eletronica
de poténcia e aplicacao destes elementos na inddstria moderna. Acionamento de
motores de inducao através de inversores com controle vetorial, nocdes e aplicacdes
de fontes chaveadas.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

O aluno no final desta disciplina, estara apto a absorver os principios fundamentais de
eletrénica de poténcia (eletrénica industrial), conhecendo os elementos de eletronica
de poténcia e aplicacdo destes elementos na industria moderna. Acionamento de
motores de inducdo através de inversores com controle vetorial, nocdes e aplicacdes
de fontes chaveadas.

Objetivos Especificos:

Apresentar os elementos de eletronica de poténcia, tais como diodos de poténcia,
transistores de poténcia, tiristores de poténcia e suas aplicacdes em conversores tais

como: retificadores nao controlados, retificadores controlados, choppers, inversores e
fontes chaveadas.

5. PROGRAMA

1. Eletronica de Poténcia
1.1 Introducao



1.2 O que é a Eletrénica de Poténcia

1.3 Chaves semicondutoras de poténcia (Diodos, Transistores, MOSFETS, IGBTSs)
1.4 Tipos de circuitos de Eletrénica de Poténcia

1.5 Aplicacao da Eletrénica de Poténcia

2. Diodos de poténcia

2.1 Introducao

2.2 Diodo de juncao PN

2.3 Diodo ideal, diodo real

2.4 Analise de circuitos com diodo

3. Transistores de poténcia

3.1 Introducao

3.2 Transistores bipolares de juncdo de Poténcia (BJTs)

3.3 Transistores de efeito de campo metal-6xido semicondutor de poténcia (MOSFETS)
3.4 Transistores bipolares de porta isolada (IGBTS)

3.5 Aplicacao

4. Tiristores

4.1 Introducao

4.2 O Retificador controlado de silicio (SCR)

4.3 Curvas caracteristicas de um SCR

4.4 Circuito de acionamento (Comutacao) de SCRs
4.5 Gate Turn Off Thyristor(GTO)

4.6 Aplicacao

4.7 Integrated Gate Commutated Thyristor (IGCT)
4.8 Aplicacao

5. Retificadores

5.1 Introducao

5.2 Retificador de meia onda
5.3 Retificador de onda completa
5.4 Retificador de onda completa em ponte

5.5.1 Introducao

5.5.2 Retificadores controlados de meia onda

5.5.3 Retificadores controlados de onda completa com terminal central
5.5.4 Retificadores controlados de onda completa em ponte

5.5.5 Retificador semicontrolados em ponte

5.5.6 Aplicacao

5.6 Retificadores trifasicos nao-controlados e controlado

5.6.1 Introducao

5.6.2 Retificadores trifasicos de meia-onda (trés-pulsos)

5.6.3 Retificadores trifasicos de onda completa (Seis-Pulsos)

5.6.4 Circuitos retificadores de doze pulsos

5.6.5 Aplicacao

6. Choppers

6.1 Introducao

6.2 Principio dos choppers DC basicos

6.3 Choppers step-down (buck)

6.4 Choppers step-up (boost)

6.5 Choppers buck-boost

6.6 Aplicacao



7. Inversores

7.1 Introducao

7.2 Inversor basico

7.3 Inversor de fonte de tensao (VSIs)

7.4 Técnica de controle para inversores de tensao

7.5 Modulacao por Largura de Pulso (PWM)

7.6 Principio basico do inversor trifasico VSI em ponte

7.7 Inversores utilizados no acionamento de maquina de inducdo com recurso do
controle vetorial

8. Fontes chaveadas

8.1 Introducao

8.2 Técnicas de modulacdo em fontes chaveadas
8.3 Topologias basicas

8.4 Aplicacao

9- Aulas de Laboratdrios

9.1- Aula introdutéria;

9.2- Retificador nao controlado meia onda com carga resistiva e indutiva;
9.3- Retificador Monofasico totalmente controlado com cartao 9940;

9.4- Ponte retificadora monofasica totalmente controlada com carga indutiva;
9.5- Ponte retificadora monofasica semi-controlada;

9.6 - Ponte retificadora trifasica nao controlada e controlada

9.7- Chopper de um quadrante ou dois quadrantes

9.8- Inversor monofasico

9.9- Inversor trifasico

6. METODOLOGIA

O conteldo programatico sera desenvolvido através de aulas expositivas e
dialogadas, onde o professor utilizard o quadro e datahow. Serao resolvidos exercicios
em sala de aula com o objetivo de fixar os conteldos desenvolvidos. O material a ser
utilizado em sala de aula ficara disponivel na plataforma Teams da Microsoft
institucional. O atendimento dos alunos serd realizado nos horarios em que o
professor nao estd em sala de aula e por agendamento, via email ou mensagem no
Teams.

As aulas de laboratérios serao ministradas apds a teoria referente, no LEM1,
Campus do Gléria.
7. AVALIACAO

Serdo realizadas trés provas com a soma de 70 pontos e uma prova substitutiva
no valor de 25 pontos (recuperacao, esta substitui a prova de menor nota do
estudante). Os Laboratérios, valem 30 pontos sendo ministrados ao longo do
semestre. Se o estudante faltar sera atribuido a nota Zero, se o estudante for na aula
pratica e ndo entregar o relatério tera também a nota serd Zero. O relatério sera
entregue individualmente.

O conteldo programatico a ser cobrado nas provas serao ministrados até a
semana anterior da data da prova.

12 Prova: 31/07 - valor: 20 pontos
22 Prova: 21/08 - valor: 25 pontos
32 Prova: 25/09 - valor: 25 pontos
Prova de recuperacao dia 02 de outubro de 2025

OBS: E permitido somente o uso de calculadora simples nao programavel nas



provas tedricas.

Nao sera permitido a entrada de estudantes atrasados nas aulas de
Laboratdrio por questoes de seguranca.

A Prova de recuperacao é somente para os discentes que ficaram com mais
de 75% de presenca, Regimento- 46 de 2022,

Disciplina: Eletrénica de Poténcia para Mecatronica - Programacao das Aulas de
Laboratérios

Turmas Aulas Junho Julho Agosto
VA, VB e 14 27 04, 11,18 e 25 01 e 08
vC

Laboratodrios

1- Aula Introdutdria;

2- Retificador nao controlado meia onda e em ponte com carga resistiva e indutiva;
3- Retificador monofasico totalmente controlado com cartao 9940;

4- Ponte retificadora monofasica totalmente controlada, com carga resistiva e
indutiva;

5- Ponte retificadora monofésica semi-controlada;

6- Ponte retificadora trifasica nao controlada/controlada;
7- Chopper de um quadrante;

8- Inversor monofasico;

9- Inversor trifasico.

27/06 - Lab. 1;
04/07 - Labs. 2 e 3;
11/07 - Labs. 4 e 5;

18/07 - Lab. 6;
25/07 - Lab. 7;
01/08 - Lab. 8;
08/08 - Lab. 9.

Obs: Nas aulas praticas os/as estudantes farao anotacdes, portanto devem levar
material parar registro dos resultados.
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9. APROVACAO
Aprovado em reuniao do Colegiado realizada em: /1

Coordenacao do Curso de Graduacao:

Documento assinado eletronicamente por Werley Rocherter Borges Ferreira,
Professor(a) do Magistério Superior, em 25/06/2025, as 14:18, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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